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Breve descrizione...

Una PDU
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FEB Slave

VY

FEB Master
8 L'ali tazi dei 256
; alimentazione dei
Vbias / ) rivelatori e suddivisa in 8
VAnnealing “segmenti” composti da

32 SiPM.
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Schema SEMPLIFICATO di alimentazione dei rivelatori per ogni PDU
(senza Segmentazione)

Misura Vbias
Range +60-10V

x1

Vbias Unreg.

VBIAS regulator

x8 fili in X 32 in un Segmento
parallelo (8 segmentiin una
Bus 12C CARRIER)
us

« D

. \i single SIPM

Annealing Enable
1 x1

5 o c c A D

e Driving circuit .5

W MOSFET N J

Id Max > 25A X1 (o N MOSFET
-10V Vds max > 60V di corrente
inferiore)



Misuratore Vbias Range +60V -12V (un ingresso con

misura positiva e negativa separate)

+5V
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Cc160
100nF
VMon Neg = - VAnn / 2,5
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§ 20K
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VVBias Regulator
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Mosfet di abilitazione ANNEALING circuito di comando

Segnale Logico
0V ——> Mosfet Ann OFF
+5V ——> Mosfet Ann ON

— MOSFET P
Q2

U-DFN1616-6 (Type K)

RIK
R2
A
100K
VBias/Annealing
S T§ D To Detector
VAnnealing q\xhhﬂf//
=10w
Q1
MOSFETN

-0



Schema con suddivisione della PDU in piu settori (Nda1a8)

x1 con N inputs

x1

Vbias Unreg. MOSFET P

-

Misura Vbias
Range +60 -10V

ENABLE

|VdsMax| > 60V
VBIAS regulator

[4]

xN

Driving circuit

XN wire
Bus12C

e Driving circuit [

XN wire

W MOSFET N

xN wire

xN

8 fili
raggruppatiin
N settori

X 32 in un Segmento
(256 in una CARRIER)

Id Max > 3.2A xN .
-10V Vds max > 60V xN wire

D1

Fr

Single SiPM
C1 To ALCOR input
1}
T
4.7nF
A D2 R1
BAS30LS-Q 470




Misuratore Vbias Range +60V -12V

Vref = 3,095V
R11
V_REF s
10K ey
R12
Aty
10k et -1
100nF =,
TLVODD4S_RTE
OUT_En Out ENALBLE i =
*75—» SHD12 =
in-0 TE 1| in+1 outt 200 apaRIE g
in-1 D 1k
-y | inv2 outz [ 01 A RIB s
in-2 D 1k
in-2 18 in+3 out3 & 0.2 ’\/\;’\,R18 SN2
in-3 D 1k
a o inva D outs =03 i R20 sum
in-4 1k
L7y shpas N
- Ccn = =
1nF I
=0 =0
Vo = —-Vin x 75K/1500K + Vref x (1+ 75/1500)
Vin = 0 ——> Vo = 3.249Volt
Vin = 60 ——> Vo =0.2495V
Vin = -12V —-->» Vo = 3.849Volt
R21 ., 75K01% 0_0
vBO R22 ., 1.5Mohm 0.1% l in-0

When disabled, the output assumes a high-
impedance state. This architecture allows the
TLV9002S and TLV9004S to operate as a gated
amplifier (or to have the device output multiplexed
onto a common analog output bus).




Mosfet di abilitazione Vbias e circuito di comando

Q3
MOSFETP

VBias Max +60V ’\J;iy

-0
R1 1000K

- L AP,

+_

3 Zener 13V

Q4
} MOSFET N

+5V o

Segnale Logico
0V —--> Vbias ON
5V —--> Vbias OFF

- L

-0

VBias/Annealing
To Detector

Top View

ZXMP10A13F

100V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET

[ 1s D
0[] ¢
| le z
Top View Equivalent Circuit
Pin Out



TCA9554 Low Voltage 8-Bit 12C
and SMBus Low-Power 1/0
Expander

Numero di line di controllo nel caso
8 Settori e 8 PDU per MasterPanel

Ai 64 driver per switch
VBias

VCC
SDA

12C or SMBus SCL Channel 0
Master INT

(e.g. Processor) RESET indirizzi

diversi
TCA9543A

Ai 64 driver per switch
V Annealing

_ Con
indirizzi
diversi
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Risorse del uControllore
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collegamenti temporanei per valutare linee necessarie
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Segmenti 8
PDU per MastrePanel 8
In caso di
componenti
Componenti | esterni su bus | Componenti
Funzione Numero linee aggiuntivi 12¢/ sPi aggiuntivi note
Bus I12C con aggiunta di
(segmenti*PDU/8) chips 10
Uscite per Switch Vbias 64 0 2 8 expander
Bus I12C con aggiunta di
Ose bus 12C (segmenti*PDU/8) chips 10
Uscite per Switch V Annealing 64 0 gia' presente 8 expander
Con un ADC con "segmenti"
ingressi e PDU linee di
abilitazione Operazionali (I
Uscite per selezionare monitor componenti esterni sono gli
di tensione 8 8 8 8 operazionali)
-ADC interno 12 bit
Ingressi per lettura Monitor di 0se bus 12C -Bus 12C per ADC esterno 12Bit
tensione 8 0 gia' presente 1 con 'segmenti' ingressi
Ingressi per lettura monitor di 0se bus 12C (ADCinterno 12 bit/ Bus I12Cper
corrente Vbias 8 0 gia' presente 1 ADC esterno 12Bit)
Bus 12C per DAC estrno 12Bit
Uscita per regoalzione DAC 0se bus 12C (DACinterno del uControllore e'
Vbias (esterno) 2 1 gia' presente 1 8 bit)
Selezione range misura
temperatura 1 1 1 1 switch resistenza di misura
Uscite selezione Sensore di
temperatura 5 5 5 5 Switch selezione NTC
Lettura sensore temperatura (ADC interno 12 bit/ Bus SPI per
(ADC interno / esterno) 2 0 3 1 ADC esterno 18Bit)
BUS RS485 3 1 3 1
TOTALE 160 16 17 35
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Foglio1

		Segmenti		8

		PDU per MastrePanel		8



		Funzione		Numero linee		Componenti aggiuntivi		In caso di componenti esterni su bus I2C/ SPI		Componenti aggiuntivi		note

		Uscite per Switch Vbias		64		0		2		8		Bus I2C con aggiunta di (segmenti*PDU/8) chips IO expander 

		Uscite per Switch V Annealing		64		0		0 se bus I2C gia' presente		8		Bus I2C con aggiunta di (segmenti*PDU/8) chips IO expander 

		Uscite per selezionare monitor di tensione 		8		8		8		8		Con un ADC con "segmenti" ingressi e PDU linee di abilitazione Operazionali (I componenti esterni sono gli operazionali)

		Ingressi per lettura Monitor di tensione		8		0		0 se bus I2C gia' presente		1		-ADC interno 12 bit
 -Bus I2C per ADC esterno 12Bit con 'segmenti' ingressi

		Ingressi per lettura monitor di corrente Vbias		8		0		0 se bus I2C gia' presente		1		(ADC interno 12 bit/ Bus I2Cper ADC esterno 12Bit)

		Uscita per regoalzione DAC Vbias (esterno)		2		1		0 se bus I2C gia' presente		1		Bus I2C per DAC estrno 12Bit (DAC interno del uControllore e' 8 bit)

		Selezione range misura temperatura		1		1		1		1		switch resistenza di misura

		Uscite selezione Sensore di temperatura		5		5		5		5		Switch selezione NTC

		Lettura sensore temperatura (ADC interno / esterno)		2		0		3		1		(ADC interno 12 bit/ Bus SPI per ADC esterno 18Bit)

		BUS RS485		3		1		3		1





		TOTALE		160		16		17		35








Area
disponibile per

le 26
MasterPanel
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